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SOT-227 シリコンカーバイドダイオードモジュール
高周波用途向け標準パッケージ構成

modules@vishay.com
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Dual diode and bridge config
ura

tio
ns

業界標準アウトライン

VS-SC...BA...VS-SC...FA...

極めて低いスイッチング損失   

幅広い定格を用意
耐圧

デバイス電流

動作温度範囲
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Silicon ultrafast 
recovery diode 

Silicon carbide diode
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用途
• ハードスイッチド整流回路（PFC）

•

 

高周波ソフトスイッチ DC/DC コンバータ（LLC）
 

エネルギー貯蔵

UPS ソーラー溶接
650 V and 1200 V

up to 175 °C of TJ

20 A to 120 A per diode 競合製品との
ドロップイン

リプレースメント
 

低Rthのための
優れた熱特性

 
  

12 mm

38 mm
26 mm

EV充電設備

AC/DC
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Fast 
Switching Speed

Lower 
Dynamic Losses

http://www.vishay.com/en/modules/diode-modules/silicon-carbide/
http://www.vishay.com/search/?query=VS-SC*FA&searchChoice=part
http://www.vishay.com/search/?query=VS-SC*BA&searchChoice=part
http://www.vishay.com/



